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Telefunken

Transistor BUS08A

Datasheet

BU 508 - BU 508 A

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Horlzontal-Ablenk-Endstulen in Farblernsehemplingenn

Besondere Merkmale:
@ |n Dreifachditfusions-Technik
@ Glaspassivierung
& Hohe Sparrspannung

Abmessungen in mm

@ Kurze Schaltzeiten
® Hohe Spitzenleistung
@ Varlustleistung 125 W
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Zubehor
Igolierschaibe  Best. Nr. 191131
Montageclip  Best, Nr. 191940
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Sparrspannung Uego TOO v
Uges 1500 v
Kollektorstrom, Mitlelweart leaw B A
HKollektorspitzenstrom [ 15 A
Basizstrom, Mittelwart gy 4 A
Basisspitzenstrom lam [+ A
Megativer Basisspitzenstrom =lm 25 A
Gesamtverlustieistung
Tomse = 25°C Phat 125
Sperrachichttemperatur T 150 a“fC
Lagerungstemperaturberaich Toig =86..+180 “C

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability



Telefunken Transistor BUS08A Datasheet

BU 508 - BU 508 A

Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Sperrschichi-Gehiuse Py 1.0
KenngroBen
Teass = 26°C
Kollekior-Emitter-Aeststrom
'[-125‘“:.{-’(:55—1503\" Iegs 2
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
fo=1ma Uiprjces 1500
Ip = 100 mA, Ly = 125 mH L"-:Emu:en:url 700
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
fe = 100 mA Uerieeo 5
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
lo= 454 lg=2A BU 508 Ucgsat 5
BU 508 A Uggaat "' 1
Basis-Emitter-Satligungsspannung
o= d5A lg=2 A Usgsa ' 13
Transitfrequanz
Upg =5V, Iz = 100 mA,
f=05 MHz I 7

Kollektor-Basis-Kapazitit
Ueg= 10V, Iz =10,
f=1MHz Cran 125

Schaltzeiten
le=45A 1= 1.6 A Lg=T pH, Toase = 25°C, sieha MeBschaltung

Spaicherzeil Iy
Abfallzeit Iy o7
150 ¥ Bk 2187
‘s
Le= 0,87 mH |

la =T uH
=y *
laﬂln 36 = 1.5 uf
1 geachiossen 28 us 30 0 I
v

MeBschaltung fur: &, 1y

I
! ; =001,5,=03ms
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